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La caracterización del efecto Hall en AC en semiconductores conlleva 
la utilización de varios elementos circuitales concretos: 
 

 Fuente de corriente AC controlada por tensión (fuente Howland, 
por ejemplo). 

 Amplificador de instrumentación. 

 Conversor corriente-tensión. 

 Seguidor de tensión. 
 
El alumno deberá diseñar, fabricar y probar estos elementos en base a 
las restricciones de impedancia de entrada y salida, tensión y corriente 
de trabajo, y frecuencia de funcionamiento. En particular, se buscará 
una solución para el caso en el que la impedancia de salida de la fuente 
de corriente deba ser extremadamente alta. 
 

 Lectura de la bibliografía recomendada. 

 Simulación de los diferentes circuitos en Pspice o simulador 
similar. Obtención de los parámetros y restricciones de los 
diferentes diseños. 

 Fabricación y montaje de los diferentes circuitos. 

 Prueba de los circuitos fabricados y optimización de los mismos. 

Asesoramiento de un profesor experto en el tema. 
 
Sesión formativa sobre realización de memorias escritas y 
presentaciones orales. 
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